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CMOS Opamp
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Simple One-Stage OPAMP
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Gain Boosting
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Two Stage Op Amp
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For M1-8 : |Vt| = 1V, |VA| = 25V
μnCox = 20 μA/V2  , μpCox = 10 μA/V2



Unity Gain Configuration
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Gain
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مشخصات مطلوب

• Technology: 180nm

• Open loop gain, minimum: 1000

• Internal Freq. compensation, 

• Minimum 10 MHz bandwidth

• Low-power dissipation

• Maximum output swing

• Unity gain stability
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پروژه طراحیتحويل 

1401اسفند  25آخر وقت : تاريح تحويل•

:خروجيهای لازم که بايد تحويل شوند•
گزارش طراحی•

اندازه تمام المانها•

نتايج شبيه سازی صحت کار تک تک بخشها•

نتايج شبيه سازی کل مدار در حالت حلقه باز و حلقه بسته•

پاسخ فرکانسی تک تک بخشهای مدار•

پاسخ فرکانسی کل مدار•

)نمره اضافی(  Layoutگزارش چيدمان فيزيکی المانها و طرح •


